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모바일용 파워인덕터의 개발 동향

안성용*
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스마트폰의 슬림화, 고성능화 및 초고속 통신화가 진행되면서 다양한 기능들을 스마트폰에 적용시키고 있

으며 이를 위해서 다양한 부품들이 사용되고 있다. 그 중에서 대표적인 수동소자 부품에는 인덕터, 캐피시터, 
저항 등이 있으며 스마트폰의 소형화에 따라 수동소자 부품 또한 소형화가 진행되고 있다. 인덕터(L)는 콘텐서

(C)와 저항(R)과 함께 전자회로를 구성하는 필수 수동부품이며, 전자제품의 입력이나 출력단에 콘덴서와 함께 

사용되어 노이즈를 걸러내는 필터 역할을 담당하고 있다. 파워인덕터는 직류전류를 가했을 때 일반 인덕터보

다 용량의 변화가 적은 인덕터로써 높은 효율성을 가지고 있으며 만드는 형태에 따라 적층형 파워인덕터, 권선

형 파워인덕터 및 박막 파워인덕터 등이 있으며 삼성전기에서 개발한 금속자성계 박막 파워인덕터가 삼성전자 

갤럭시노트 시리즈와 갤럭시S 시리즈에 적용이 되었다.
기존의 적층형 파워인덕터에서는 NiZnCu ferrite 재료가 사용되고 있으며 상대적으로 낮은 소성온도와 높은 

건기 비저항, 높은 투자율, 및 화학적 안정성을 갖는 특성으로 인해 고주파용 재료로 사용되어 왔다[1-2]. 그러

나 스마트폰의 기능이 다양화 및 고성능화로 인하여 고전류화 및 고휴율화가 필요하게 되고, NiZnCu ferrite의 

낮은 포화자화값으로 인해 상대적으로 NiZnCu ferrite에 비해 포화자화값이 큰 금속자성재료를 사용한 파워인

덕터가 필요하게 되었다. 이렇게 포화자화값이 큰 금속자성분말을 이용하면 인가전류에 의한 인덕턴스변화율

을 작게 할 수 있으며 high current용으로써 적합하다[3]. 
본 연구에서는 모바일용 파워인덕터의 개발 동향을 확인하고 전자부품 기기의 소형화 및 스마트폰의 발달

로 인한 high current에서의 동작 특성이 우수한 금속자성계 파워인덕터 수동소자의 개발 방향에 대해 논의 하

고자 하였다.
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